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Optoelektronické přijímače

Hlavní úlohou optoelektronického přijímače je detekovat světlo vycházející z optoelektronického vysílače – LASERu nebo diody. Odtud pochází jeho jiný název – fotodetektor. Obecně dělíme fotodetektory do dvou skupin, fotovodivostní a fotovoltaické. Liší se tím, že u fotovodivostního detektoru dopadající světlo mění odpor materiálu, zatímco u fotovoltaického při dopadu světla vzniká napětí na elektrodách detektoru. Mezi nejčastěji využívané fotodetektory patří fotodioda, fotorezistor a fototranzistor, které si představíme v následujících řádcích.

Fotodioda

Fotodioda je zjednodušené řečeno opak obyčejné diody, která byla představena v článku o optoelektronických přijímačích. Liší se tím, že zatímco obyčejná dioda při průchodu elektrického proudu svítí, fotodioda při dopadu světla začne propouštět elektrický proud. 
Je to dáno tím, že světlo dopadající na PN přechod ve fotodiodě dodá energii do této oblasti a to způsobí uvolnění elektronu a tedy vzniknutí páru elektron-díra. Čím více je oblasti PN těchto párů, tím snadněji fotodiodou prochází proud, neboli snižuje se její odpor. Pokud bychom procházející proud fotodiodou změřili, mohli bychom určit, kolik světla na její povrch dopadá. 
Konstrukčně fotodioda diodě moc podobná není, jak sami můžete porovnat na obrázku 1, ale konstrukčně se moc neliší. Skládá se mj. z anody, katody a polovodičového čipu, na který dopadá světlo přes skleněné okénko. Schematická značka fotodiody se od diody liší pouze směrem šipek, které naznačují dopad světla do pouzdra součástky (obrázek 2). 
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Obrázek 1 – Fotodioda
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Obrázek 2 - Schematická značka fotodiody

Fotorezistor

Fotorezistor je opět varianta jinak známé součástky rezistoru. Avšak zatímco má běžný rezistor hodnotu elektrického odporu danou, fotorezistor reaguje na dopadající osvětlení a hodnota jeho odporu pak závisí na množství dopadajícího světla. Čím více světla na fotorezistor dopadá, tím menší odpor potom má a tím větší proud procházející součástkou potom naměříme. Za tento efekt může přechod PN fungující na stejném principu jako u fotodiody.
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Obrázek 3 – Fotorezistor
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Obrázek 4 - Schematická značka fotorezistoru

Fototranzistor
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Fototranzistor je elektrotechnická součástka, která při dopadu světla na jeho PN oblast otevře přechod mezi dvěma jeho částmi, bází a emitorem, kterými poté protéká elektrický proud. Čím více světla dopadá, tím více jeho přechod otevřen a více proudu prochází. Fototranzistor si můžeme vyrobit i z obyčejného tranzistoru, pokud do jeho pouzdra vyvrtáme díru, do které poté zasuneme diodu.  
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Obrázek 5 - Fototranzistor
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Obrázek 6 - Schematická značka fototranzistoru
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